




























































































专利名称(译) 氮化芳族化合物，有机半导体材料和有机电子器件
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摘要(译)

本发明提供一种新型含氮芳香族杂环化合物和使用该化合物的有机电子
器件。该含氮芳香族化合物由通式（1）表示。此外，本发明涉及各自使
用含氮芳族化合物的有机电子器件，例如发光器件，薄膜晶体管和光电
器件。 （L表示m + n价芳香族烃基或芳香族杂环基，或者由三芳基胺或
二芳基砜衍生的基团; X表示NA，O，S或Se; A表示烷基等; R “氢”表示
氢，烷基，芳香族基团等; m + n是2至4的整数。）
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